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VI. DIODESA JONCTION PN
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15. Caractéristique d'une diode.
Tension de diode passante : Vg =600mV pourleS 4300 K

D
Diode passante: Vp >0et Ip = Isﬁxp%fr@ 1@
kpT

avec | g, courant de saturation inverse ; Ut = q - 258 mV a300K;

kp=1381023K1; q=161019C
Diode bloquée : Vp < 0 et Ip = -I§ courant defuite, I > Ig
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Bande interdi 16. Modéle de ladiode idéale.
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14. : Jonction PN, < Vd
différents points de vue. =
177 \Vo Id
La zone de lajonction désertée par les porteurs N
de charge mobiles est analogue au diélectrique <V
d'un condensateur (g,g = 12). S ladiode est
polarisée en inverse (Vq < 0), la zone désertée Bloquée
sétend et la capacité de la diode Cy, diminue,

c'est I'effet varicap. Cd2 est proportionnelle a

UNgl: Cq=khA ”le

17. Modéle de la diode linéarisée autour du point de repos (polarisation).
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Résistance dynamique de diode: rg= Vb :E

Pour simplifier ce modele, il est parfois possible de supposer ry = 0
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